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Siroce aplikovatelna spektroskopie (kapaliny, plyny, krystaly), s charakteristickymi otisky materiald

reaguje na atomarni usporadani zkoumané latky prostrednictvim interakce s jejimi vibracemi

dopadajici elmag. vina: E = EO cosct
polarizovatelnost spojena s vibraci u(t) = u, cosQt :
a=a,+ault)+a,u?(t)+...

indukovany elektricky dipélovy moment

P =oE = a,E, cosat + a,E U, cosat cosQt = a,E, cosat + %alﬁouo [cos(w+ Q)t + cos(w— Q)t]

vyb&rova pravidla pro Raman(iv rozptyl prvniho fadu: a=a*Q k=K £K
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514 nm RazorEdge® ultrasteep long-pass edge filter, SEMIROCK
¢ Laser Wavelength = 514.5 nm

¢ 97 cm! transition

* Tog > 93% 517.8 —1160.5 nm

Custom sizing available in less than a week (sizing fee applies).

Part # LPO2-514RE-25
$995




hloubka ostrosti paprsky
v okoli clona

idedlni opticky systém zobrazi bodovy pfedmét do bodového obrazu ohniska c=f/d
v okoli tohoto bodového obrazu se paprsky rozbihaji v kuzelu, jehoz Uhel N O
zavisi na velikosti apertury 14
v redlném optickém systému je toto idedlni zobrazeni preloZzeno difrakci, N O 9
vyvolanou konecnou velikosti apertury: plvodné bodovy obraz je prekryt

difrakénim tunelem, jehoZ rozméry se méni jen pozvolna, a ktery je dale

obklopen stfidajicimi se maximy a minimy intenzity > 02 8

délka difrakéniho tunelu:
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(konstanta 3.83 viz velikost Airyho stopy pfi difrakci na kruhovém otvoru = se———== . 22
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sekunddrni struktura - stabilizovana vodikovymi mustky

vliv sekundarni struktury
na vibracni pasy [1/cm]:

Amide |
alpha-helix  1645-1660
beta-sheet 1665-1680
beta-turns 1640-1690
unordered 1660-1670

o-helix p -pleated sheet

Amide llI
1265-1300
1230-1240
1290-1330
1240-1260

[1] Max Diem: Introduction to Modern
Vibrational Spectroscopy, Wiley 1993




